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Information

SP 109

Vorlidufige techniseche Daten ’
Hergteller: VEB Werk fiir Fernsehelektronik Berlin

bie Si-pin-Fotodiode SP 109 iat insbesondere
fir den Einsatz in der Lichileiternachrichten-
ibertragung (Tel lnehmerana chiuBbereich )
begtimmt. .
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LWL -Steckverbinder

Magse: 30 g
Standard: TGL 55106

Redaktionsschlu’ Dezember 1983
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Die vorliegenden Oatanpistter dianen

ausschlielllich der Informationl

Es konnen daraus kaine Liefermdg.

lichkeiten oder Produktionsverbing.

lichkeilen abgeleitst warden
nderungen im Sinne das techni-

schen Fortschritts sind vorbehaltan.
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